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Abstract

In this work, pure tin (SnO,) thin films grafted with iron (Fe) and cobalt (Co) were prepared and doubly
grafted with iron and cobalt together (FeCTO) by weight (wt% = 12%). Substrates of ordinary glass
heated to a temperature of 480<C, the effect of dotting on the films was studied. The X-ray diffraction
results showed that the prepared tin oxide films have a rutile tetragonal structure and take the preferential
orientation (211), the scanning electron microscope results showed ( SEM) that the grains cover the
surface of the substrate completely, on the other hand the effect of concentration on tin oxide films was
studied, the optical transmittance increased from 75% to 83% with increasing concentration ratios, as for
the energy gap increases with increasing concentration, we found that the double grafting improved the
specifications The tin oxide film compared to the vaccination, each one separately, and accordingly, the
anti-bacterial was applied to it as the best result. adult Improving the quality of human life and biological
treatment. Key words: tin oxide (SnO,), pyrolysis spraying, double grafting (FeCTO), X-ray diffraction.
Antibacterial.

Abstract

Dans ce travail, des films minces d'&ain pur (SnO,) greffé& avec du fer (Fe) et du cobalt (Co) ont &é&
préaré et doublement greffé& avec du fer et du cobalt ensemble (FeCTO) en poids (wt% = 12%), ouiles
films ont &épré&aré& en utilisant la technique de pulvéisation par pyrolyse sur des substrats de verre
ordinaire chauffé& aune tempé&ature de 480 <C. I'effet du pointillésur les films a &€é&udié Les ré&ultats
de la diffraction des rayons X ont montré que les films d'oxyde d'é&ain préparé& ont une structure
téragonale rutile et prennent la forme pré&éentielle orientation (211). les réultats du microscope
éectronique abalayage (SEM) ont montréque les grains recouvrent compléement la surface du substrat.
D'autre part I'effet de la concentration sur des films d'oxyde d'éain a @é&éudi€ la transmittance optique
est passé de 75% a83% avec des taux de concentration croissants, comme pour I'é&art éergéique
augmente avec une concentration croissante, nous avons constatéque le double greffage amé@iorait les
spe&ifications le film d'oxyde d'é&ain par rapport ala vaccination, chacun séarément, et en conséguence,
I'antibacté&ien lui &ait appliquécomme le meilleur ré&ultat adulte Am@iorer la qualitéde la vie humaine
et le traitement biologique. Mots clé& : oxyde d'é&ain (SnO,), projection pyrolytique, double greffage
(FeCTO), diffraction des rayons X. Antibacté&ien.



